Urzqdzenia pamieci masowej IBM

Omowienie produktow

Seria IBM
microdrives

CF+ Type 11
Modele: DMDM-10340
DMDM-10170
Wstep Zastosowania
Nowa seria mikronapedéw IBM o pojemnosci 340 MBi *  cyfrowe aparaty fotograficzne
170 MB zostata opracowana specjalnie do *  komputery kieszonkowe
komputeréw kieszonkowych i innych urzadzen * osobiste asystenty cyfrowe
miniaturowych. Sg to obecnie najbardziej pojemne * cyfrowe kamery wideo
1-calowe dyski twarde.
Wiasciwosci Zalety
*  Pojemno$¢ po sformatowaniu: 340 MB lub 170 e Duza pojemnosc¢ przy matych gabarytach
MB, 512 bajtéow na sektor. (8rednica: 1 cal)
e Zgodnos$c¢ z kartg CF+ typu |l e Popularny interfejs, réznorodne zastosowania
*  Wytrzymato$¢ na wstrzasy: 1000 G (1 ms) - *  Odporna konstrukcja, odpowiednia do
podczas przechowywania stosowania w komputerach przenosnych
*  Wytrzymato$¢ na wstrzgsy: 150 G (2 ms) -
podczas pracy
*  Szybkosc¢ przesytania danych z no$nika: *  Znakomita szybko$¢ przesytania danych w
30,1-45,2 Mb/s kazdym potozeniu gtowicy
*  Predko$¢ obrotowa: 4500 obr./min.
e Sredni czas wyszukiwania (przy odczycie): 15 e Szybki dostep do danych
ms.
o Srednie opdzZnienie: 6,7 ms.
* Formatowanie sektorow bez identyfikatora *  Wieksza pojemnosc $ciezek, wieksza $rednia
* Kanat danych PRML szybko$¢ przesytania danych
e Pamie¢ buforowa 128 KB do odczytu i zapisu e Szybki dostep do danych i wieksza
»  Korekcja btedéw w locie przepustowo$¢
*  Wysoka niezawodnos$¢
*  Parkowanie gtowic *  Wieksza odporno$¢ w trybie oszczedzania
energii i w stanie wytgczonym
*  Gtowice GMR (Giant Magnetoresistive) *  Duza gesto$¢ powierzchniowa i mniejsza liczba
elementéw
* Adaptacyjny, energooszczedny uktad sterowania ¢  Niski pobér mocy przez urzadzenia zasilane z
zasilaniem akumulatoréw lub baterii (0,65 W w trybie
gotowosci)
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Logiczna organizacja danych

DMDM- 10170 10340
Liczba gtowic logicznych 16 16
Llc_zba sektoroyv_ _ 63 63
logicznych na $ciezke
Llc_zba cylindréow 344 695
logicznych
Ro_zmlar sektora 512 512
logicznego
taczna liczba sektorow
danych do wykorzystania 346 752 701 569
przez uzytkownika
taczna liczba bajtow
danych do wykorzystania 177 537 024 358 686 720

przez uzytkownika

Zlacze interfejsu

Ziacze interfejsu mikronapedow IBM jest zgodne ze

UWAGA: Naped nalezy
zabezpieczy¢ przed wytadowaniami
elektrostatycznymi, szczegolnie przy
dotykaniu go. Najbezpieczniej jest przed
zdjeciem opasek antystatycznych z
nadgarstkow wiozy¢ naped do
opakowania antystatycznego itp.

Napedy moga by¢ przewozone wytacznie
w pojemnikach zatwierdzonych do takiego
zastosowania. Jezeli opakowanie nie
stanowi wystarczajacego zabezpieczenia
przed wstrzgsami, przy upuszczeniu
pojemnika moze dojs¢ do powaznego
uszkodzenia napedu. W przypadku braku
zatwierdzonego pojemnika
transportowego nalezy sie skontaktowac z
przedstawicielem IBM.

specyfikacjg CompactFlash, wydanie 1.3.

Zasilanie: pobor pradu statego

Modele DMDM-10170 i DMDM-10340 moga by¢ zasilane napieciem 3,3 V lub 5 V. Naped automatycznie
przetgcza sie na odpowiednie napiecie.

Zasilanie
Napiecie znamionowe
Skok zasilania (przy

Zasilacz +3,3V Zasilacz+5V Uwagi
+5V 1

100 mV (najwyzsza wartos¢

+3.3V
70 mV (najwyzsza wartosc

czestotliwosci 0-20 MHz) miedzyszczytowa) miedzyszczytowa) 2
Tolerancja +5% +5%
Prad zasilania Srednio (warunki znamionowe) Srednio (warunki znamionowe)
Tryb bezczynnoéci ($rednio) 220 mA (warto$é 240 mA (wartosé 4
Sredniokwadratowa); 0,73 W Sredniokwadratowa); 1,2 W
Odczyt ($rednio) Odczyt 280 mA (warto$é 320 mA (warto$é 5
(srednio) $redniokwadratowa); 0,92 W $redniokwadratowa); 1,6 W
Zapis ($rednio) 300 mA (warto$é 330 mA (warto$¢
Sredniokwadratowa); 1,1 W Sredniokwadratowa); 1,7 W
Wyszukiwanie ($rednio) 270 mA (warto$é 310 mA (warto$¢ 6

$redniokwadratowa); 0,90 W
73 mA (warto$¢ Sredniokwadratowa);
0,21 W

260 mA (wartosé
$redniokwadratowa); 0,86 W

0-100 ms

Sredniokwadratowa); 1,6 W
80 mA (warto$¢ Sredniokwadratowa);
04 W

280 mA (wartos¢
$redniokwadratowa); 1,4 W

0-100 ms

Tryb gotowosci

Rozruch (uzyskanie
maksymalnej predkosci
obrotowej w ciggu 10 ms)
Czas narastania zasilania

Uwagi:

1. Ze wzgleddw bezpieczeristwa uzytkowania zaleca sie zastosowanie ogranicznika pradowego o warto$ci ponizej 10 A.
2. Maksymalny skok jest mierzony na zacisku wejsciowym 5 V do urzgdzenia.

3. Dysk nie powinien ulec uszkodzeniu w przypadku przepiecia +25% (trwajacego maksymalnie 20 ms) przy napieciu
znamionowym zasilania 5 V.

4. Prad w trybie bezczynnosci jest mierzony przy pozycji na $ciezce wewnetrznej.

5. Prad przy odczycie i zapisie jest mierzony w nastepujacych warunkach: trzy operacje odczytu lub zapisu, kazda po 63
sektory, w ciggu 100 ms.

6. Prad $redni przy wyszukiwaniu jest mierzony w nastepujacych warunkach: trzy operacje wyszukiwania w ciggu 100 ms.
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Opisy polecen

Klasy

Naped interpretuje nastepujace
polecenia:

Polecenie Kod Klasa

(heks.)
Check power E5 or 98 1
mode
Execute
device 90 1
diagnostic
Erase sectors COh 1
Format track 50 2
Identify drive EC 1
Idle E3 or 97 1
Idle immediate E1 or 95 1
Initialize
device 91 1
parameters
Read buffer E4 1
Read long 20r23 1
sector
Read multiple C4 1
Read sector(s) 20 or 21 1
Read sectors

21 1

(no retry)
Read veri
sector(s) ;’y 40 or 41 1
Recalibrate 1X 1
Request sense 3 1
Seek 7X 1
Set features EF 1
Set multiple c6 1
mode
pet Steep E6or99 1
Standby E2 or 96
Standby EO or 94
immediate
Translate
Sector 0 1
Wear
level/Freeze F5 1
lock
Write buffer E8 2
Write long 32 or 33 5
sector (retry)
Write multiple C5 3
Write multiple cD 3
w/o erase
Write sector(s) 30 or 31 2
Write sector(s) 38
w/o erase
Write verify 3C 3
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Klasa 1. Po odebraniu polecenia
klasy 1 karta ustawi sygnat BSY
przed uptywem 400 ns.

Klasa 2. Po odebraniu polecenia
klasy 2 karta ustawi sygnat BSY
przed uptywem 400 ns, ustawi
bufor sektora do operaciji zapisu,
ustawi sygnat DRQ przed uptywem
700 (s, po czym wyzeruje sygnat
BSY przed uptywem 400 ns od
ustawienia sygnatu DRQ.

Klasa 3. Po odebraniu polecenia
klasy 3 karta ustawi sygnat BSY
przed uptywem 400 ns, ustawi
bufor sektora do operaciji zapisu,
ustawi sygnat DRQ przed uptywem
20 (s (przy zatozeniu, ze nie ma
zmiany przypisan), po czym
wyzeruje sygnat BSY przed
uptywem 400 ns od ustawienia
sygnatu DRQ.

Definicja sygnatow

Definicje sygnatow sg podane w
specyfikacji CompactFlash, wyd.
1.3.

Mechanizm parkowania gtowic
Mechanizm parkowania gtowic, o
ile jest poprawnie uzywany,
zapewnia wykonanie 300 000 cykli
startu-zatrzymania. Gtowice sg
parkowane w wyniku wykonania
dowolnego z ponizszych polecen:

SOFT RESET

STANDBY

STANDBY IMMEDIATE.
Mechanizm parkowania gtowic jest
uruchamiany takze w ramach
jednego z trybow gotowosci. Po
krétkim okresie nieaktywnosci
system zarzadzania zasilaniem
(Adaptive Battery Life Extender)
parkuje gtowice w celu
zaoszczedzenia energii. Po
zaparkowaniu gtowice spoczywajg
na specjalnym zaczepie. Aby
zapobiec zrzuceniu gtowic w
wyniku przy$pieszenia katowego,
mechanizm jest wyposazony w
dwukierunkowsg zapadke
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mechaniczng, w normalnym stanie
otwarta, ktéra przytrzymuje
pozycjoner i uniemozliwia mu
poruszenie sieé w kierunku
przeciwnym do kierunku
parkowania gtowic. Dziatanie
zapadki wywotuje dzwiek podobny
do grzechotania, ktéry moze by¢
mylnie uznany za objaw
obluzowania elementéw.

Adaptive Battery Life Extender-2
Adaptive Battery Life Extender-2
(adaptacyjny system przedtuzenia
czasu zasilania z akumulatora lub
baterii) umozliwia zaoszczedzenie
energii bez pogorszenia
wydajnosci. Technologia
zastosowana w tym systemie
pozwala na automatyczne
okreslenie witasciwego momentu
odfaczenia zasilania elektroniki
napedu.

Wiekszo$¢ oprogramowania i
systemow operacyjnych
wykorzystuje dysk twardy w trybie
blokowym. Mikronaped IBM
340/170 MB monitoruje polecenia
przesytane z komputera i wykrywa
typowe sekwencje. Na tej
podstawie mikronaped rozpoznaje,
kiedy operacja blokowa zostaje
zakonczona, i przestawia sie
wowczas w tryb niskiego poboru
mocy. Dzieki temu mozliwe jest
zaoszczedzenie energii z
akumulatora lub baterii bez utraty
wydajnoséci. Jezeli komputer zmieni
charakter sekwencji wysytanych
polecen (np. ich liczbe czy
kolejnosc¢), mikronaped
automatycznie dostosuje sie do
nowej sekwenciji.

W systemie tym wystepujg trzy
tryby bezczynnosci: tryb
bezczynnosci wydajny
(performance idle mode), tryb
bezczynnosci aktywny (active idle
mode) oraz tryb bezczynnosci z
niskim poborem mocy (low power
idle mode).
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Tryby pracy

W celu zapewnienia jak
najwiekszej elastyczno$ci pracy
oraz optymalnej wydajnosci i
mozliwie niskiego zuzycia energii,
naped udostepnia wiele trybow
pracy. Opisano je ponizej.

Rozruch
Okres rozpedzania sie talerzy po ich
zatrzymaniu lub wytgczeniu zasilania.

Wyszukiwanie
Tryb podczas operacji wyszukiwania.

Zapis
Tryb podczas operacji zapisu.

Odczyt
Tryb podczas operacji odczytu.

Tryb bezczynnosci wydajny

W trybie bezczynnosci wydajnym
talerze sie obracaja, ale nie sg
wykonywane zadne polecenia. Naped
moze natychmiast zareagowacé na
otrzymane polecenie. Przechodzenie od
trybu aktywnego do trybu bezczynnos$ci
wydajnego i odwrotnie odbywa sie
automatycznie w wyniku odbierania i
koriczenia wykonywania polecen z
komputera.

Tryb bezczynnosci z niskim
poborem mocy

W trybie bezczynnoéci z niskim
poborem mocy talerze sie obracajg, ale
nie sg wykonywane zadne polecenia.
Naped przechodzi do tego trybu, jezeli
uzna, ze poprzednia sekwencja polecen
(czyli grupa zwigzanych ze soba
polecen) zostata zakoriczona. W trybie
tym czes$é elektroniki napedu jest
wytgczona, ale urzgdzenie moze
zareagowac na nowe polecenie w
czasie okoto 300 ms. Przejscie z trybu
bezczynnosci wydajnego do trybu
bezczynnosci z niskim poborem jest
sterowane przez opatentowany przez
IBM system Adaptive Battery Life
Extender.

Tryb gotowosci

W trybie gotowosci talerze sie nie
obracajg i nie sg wykonywane zadne
polecenia. Cata elektronika jest
wyfaczona, z wyjatkiem uktadéw
interfejsu niezbednych do przyjecia
polecenia. Przejscie do stanu gotowosci
jest sterowane przez programowalny
licznik czasu, ustawiany przez
komputer za posrednictwem
standardowych poleceri ATA. Po
przyjeciu nowego polecenia naped

IBM Hard Disk Drive Technical Support Center

rozpoczyna rozruch talerzy i jest w
stanie wykonaé polecenie zwykle po 2-3
sekundach.

Tryb u$épienia

W trybie uspienia talerze sie nie
obracajg i nie sg wykonywane zadne
polecenia. Cata elektronika jest
wytgczona. Przejscie do trybu uspienia
odbywa sie w wyniku wykonania
polecenia wystanego z komputera.
Przejscie od trybu uspienia do innego
trybu nastepuje wytgcznie w wyniku
zresetowania urzadzenia.

Warunki zewnetrzne

Dysk dziata zgodnie z zatozong
wydajnoscia, jezeli spetnione sg
nizej podane warunki zewnetrzne.
Czas eksploatacji urzadzenia jest
podany dla znamionowych
warunkéw zewnetrznych i dla
typowych zastosowan.

Wilgotnos$¢é wzgledna (bez
kondensacji)

Podczas pracy 8% do 90%

Podczas 5% do 95%

przechowywania

Temperatura termometru
wilgotnego (maksymalna bez
kondensaciji)

Podczas pracy 29,4 °C

Podczas 40 °C

przechowywania

Wysokos$€ n.p.m.

Podczas pracy -300 do 3,000 m

Podczas -300 do 12,000

przechowywania m
Temperatura

Podczas pracy 5 do 55 °C

Podczas -40 to 65 °C

przechowywania

Szybko$¢ zmian 20 °C/godz.

temperatury

Wymagania w zakresie
chtodzenia powietrzem

System, w ktérym urzadzenie jest
zainstalowane, musi zapewni¢
dostateczny przeptyw powietrza
wokot napedu, tak aby utrzymywac
temperature ponizej 60(C,
mierzong posrodku gornej pokrywy
urzgdzenia.

Wstrzasy podczas pracy
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Dysk nie ulegnie zadnym trwatym
uszkodzeniom, jezeli zostanie
poddany potokresowemu
sinusoidalnemu impulsowi
wstrzgsu o sile 150 G trwajgcemu 2
ms lub o sile 10 G trwajgcemu 11
ms.

Wstrzasy podczas
przechowywania

Dysk nie ulegnie zadnym trwatym
uszkodzeniom ani nie zmniejszy
sie jego wydajnos$¢, jezeli zostanie
on poddany potokresowemu
sinusoidalnemu impulsowi
wstrzasu o sile 120 G, trwajgcemu
11 ms lub o sile 1000 G,
trwajacemu 1 ms.

Wibracje podczas pracy i
podczas przechowywania
Zagadnienie to jest niezwykle
ztozone i dlatego zalecamy
uzytkownikom, ktorzy
przypuszczaja, ze wibracje beda
stanowi¢ problem w ich
zastosowaniach, aby skontaktowali
sie z dystrybutorem w celu
przedyskutowania niezbednych
Srodkow zapobiegawczych.

Zgodnos$¢ elektromagnetyczna

Naped zainstalowany w
odpowiedniej obudowie i poddany
procedurze swobodnego dostepu
przy maksymalnej szybko$ci
transmisji danych spetnia
ogodlno$wiatowe wymagania
zgodnosci elektromagnetycznej
(EMC) wyszczegolnione ponizej.
Amerykanskie normy FCC dla
urzadzen klasy B, cz. 15.

Naped ma certyfikat zgodnosci z
dyrektywg EC 89/336/EEC.

Znak C-Tick - onzacza zgodno$c¢ z
australijska norma na emisje
elektromagnetyczng: AS/NZS
3548: 1995 Class B.
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na miesigc (liczy sie czas, kiedy jest

Warunki eksploatacji napedu wiaczone zasilanie). Dane mechaniczne
* Operacje wyszukiwania [w oryginale:
Naped jest przystosowany do seeing (patrzenie) - przypuszczalnie
eksploatacji w nastepujacych btad], zapisu i odczytu nie powinny Wymiary S.1. Metric
warunkach: przekraczaé 20% czasu eksploatac;ji Wysokosé 50 mm£0.2

(wigczonego zasilania).

¢ Parametry dotyczace wstrzgsow, Szerokos¢ 42.80 mm + 0.25

* Muszg by¢ spetnione warunki

wibracji, temperatury, wilgotnosci, dotyczgce zasilania urzadzenia. Dlugosc 36.40 mm # 0.25
wysokoéci i pola magnetycznego .« 7 interfei } byé . _
musza sie miescié w podanych p;ﬁ;g\’,ﬁ ;éfﬁg;g‘g:;m ye Cigzar 16 g (maksymalnie)
. ilalTre_sach_ dsi ia¢ srodki * Podczas wytaczania zasilania musi Naped mozna zmontowac w
z:pi?ile%razjeqcil?uv;?;%%vsv?niolrn by¢ przestrzegana wiasciwa dowolnym potozeniu (w dowolnym
Koleinosd - o ) )
elektrostatycznym. olejno$¢ operaciji (szczegodty sa z 6 kierunkow).

¢ Nie wolno zastania¢ otworu podane w specyfikacji napedu).

wentylacyjnego na wierzchu napedu.
¢ Nie wolno naciska¢ na gérng
pokrywe napedu.
¢ Naped musi by¢ eksploatowany przy
zachowaniu przewidzianych
warunkéw, nie wiecej niz 140 godzin
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03 mm+0.05
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San Jose, CA 95193
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czerwiec 1999
Wszelkie prawa zastrzezone.

IBM jest zastrzezonym znakiem towarowym firmy
International Business Machines Corporation.

Pozostate nazwy firm, produktéw i ustug mogg by¢
znakami towarowymi lub znakami ustug odpowiednich
podmiotow.

‘Wyprodukowano w IBM Hard Disk Drive Technical
Support Center.

Specyfikacja przeznaczona dla producentow sprzetu,
dotyczy napedu dysku twardego:

Microdrive model DMDM-10340/10170 ze ztaczem
CompactFlash typ II, wersja przedwstepna 0.3.

Dane opisowe produktow odzwierciedlajg cele
konstrukcyjne firmy IBM i sa udostepniane w celach
poroéwnawczych; rzeczywiste dane moga by¢ inne, w
zaleznosci od wielu czynnikow. Niniejsze dane o
produktach nie moga by¢ podstawa roszczen
gwarancyjnych. W sprawach zwigzanych z warunkami
gwarancji IBM oraz metodologig uzyskiwania
zaprezentowanych tu danych nalezy zwraca¢ si¢ do IBM
Hard Disk Drive Technical Support Center. Dane moga
ulec zmianie bez uprzedzenia.

Data: 17 czerwca 1999 r.
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